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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины является формирование научной основы для осознанного 

и целенаправленного использования полученных знаний при создании элементов, 

приборов и устройств микроэлектроники. 

Задачами курса служат расширение научного кругозора и эрудиции студентов  на 

базе изучения законов физики полупроводников и кинетических явлений для 

последующего изучения вопросов физики полупроводниковых приборов, включая 

элементы и приборы наноэлектроники, физики низкоразмерных систем, твердотельной 

электроники и технологии микро- и наноэлектроники. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

Для её освоения требуются знания, умения и опыт деятельности, приобретаемые 

студентами при изучении следующих дисциплин: Математический анализ; Физика. 

Электричество и магнетизм; Физика. Атомная физика и строение вещества, Физика 

конденсированного состояния, Дифференциальные уравнения. 

3.  Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теория кинетического уравнения для электронов и дырок в полупроводниках. 

Модуль 2. Исследование кинетических характеристик полупроводников методом 

кинетического уравнения. 

Модуль 3. Методы нахождения  туннельного электрического и спинового тока в 

барьерных задачах. 
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